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OEM:Valvo Transistor BF337 Datasheet

BF 336

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN BF 337

BF 338

SILIZIUM - NPN - PLANAR - TRANSISTOREN

fiir Video-Endstufen in Schwvarzwei-
und Farbfernsehempfiingern.

Meshapische Baten:

Gehfiuse: Metall, JEDEC TO-39,
B C3 DIN 41 873

Der Kollektor ist mit dem
Gehluse leitend verbunden.

Malangaben in mm.

T

Kursdaten: BP 336 BP 331 BP 338
Kollektor-Sperrspannung IJ[m 0" max. 188 250 Jon vV
Eollektor-Emitter-Sperrspannung “EI o ™ max. g0 200 228 ¥
Kollektorstrom Ii: = mAX. 104 =A
Gesamtverlustleistung bei 'ﬂ £ 140°c rta-t = BAX. 3 W
Sperrschichttemperatur IJ = mAX. 200 “c
Gleichstromverstirkung 5

Illﬂﬂnlﬂ", Icsﬁﬂ-.l. B = 20
Transit-Frequenz 5

bei “Cl = 20 V, Il: = 30 mA 1'1, = BO MHz
Rickwirkungskapazithit

bei U -20?.1':-“!-] <

und f = 0,5 MHz -Ela' - 3,5 pF
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OEM:Valvo Transistor BF337 Datasheet
BF 337 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN —
Absolute Gremzwerte: (gHltig bis IJ “:} BF 336 BF 33T BF 338
Kollektor=-Sperrapannung bei Il = 0 Um g = maI. 185 260 00 v
Koellektor-Emitter-Sperrspannung
bei lBI = 1 k: Ucl " max., 185 2650 Jn0 v
bei IB = 0z Uﬂ g = max, 180 200 226 ¥
Emitter-Sperrspannung bei I': = D UIB g ™ maX. 5 'ﬂ 5, v
EKEollektorstrom, Mittelwert: I{: AV " mAX. 100 mA
Koellektorstrom, Scheitelwert: I{: Ny = max. 200 mid
Basisstrom, Scheitelwert: ll M = max. 20 mi
Gesamtverlustleistung bei iﬂ E 140°¢C: P“t = mAX. 3 W
bei 8, = 28°C; Poye = max. 800 ¥
Sperrschichttemperatur: I-J = mAX. 200 "
Lagerungstemperatur: }5 = min,. -85 *c
I-s = BAX, 200 "
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: llh u i 220 .riﬁ
tvischen Sperrschicht und GehEuse: I"LI: 6 & 25 grd /W
tvischen Sperrschicht und GehEuseboden: .'th G - 20 grd /v
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BF 336

BF 337

BF 338

Kennwerte: (bei «"J = 2B ‘C.. sofern nicht anders angegeben)

Eollektor-Emitter-Reststrom
bii“uilﬁﬂﬂ I.“Il kild:

b.l'ﬂmill}ﬂl’,lurlkﬂl

hliuniﬂbﬂir,lullkﬂ:

Eollektor-Durchbruchspannung
bei Icslﬂ. I!-lh

ICE R
Tk n
CE R

U(sr)co o

Kollektor-Emitter=Durchbruchspanoung

bei Icil-l.lnllhﬁ,
8 S 180 s

bei ‘.lnll.ll. I.n-l]:

Emitter-Durchbruchspannung
bei Ip = 0,1 mAy 1, = 0

HF-Kollektor-Emitter-Restspanoung 1
H

bei I, = 50 mA, &

J-'_ﬁu C

c

Basisspanoung

'bnillmllﬂ"al',‘.[ = 30 mAi

C
Gleichstromverstirkung
bei “BI = 10 V, ]l: = 30 mA:
Transit=Frequenz
bei “ﬂ! =20V, I
f" m 100 MHz:
Rilckwirkungskapazitiit
bei Umll 20 v, IG = 10 mA,
f = 500 kHz:

cllﬂlﬁ..

Rilckwirkungs-Zeitkonstante

bei 'U{m = 20 V, -I' = 30 mA,

f = 10 MHz:

1'] Die Hochfrequenz-Kollektor-Emitter-Restspannung U
Eollektor=Emitter-Restspannung, bei der in einer
Kleinsignalverstirkung auf 80 % des Werteas bei U

UiR)cE n
U(sr)cE o

U(s)EB 0

12e

bb' Chre

BF 336 BF 337 BF 338

= 0,01(5100)

| Lo L%

L)
CE sat HF

185

185
180

0,01($100)

0,01 [Sm}

250
200

300

226

SRttt .

10
0,7 {S 1,2)

60 (= 20)

130 (2 80)

3 {5 3,8)

30 (5 100)

-

- -

ist diejenige
Sehaltung die
= B0 V abgesunken ist.

Eine weitere Erniedrigung von U“ ergibt ein starkes Ansteigen der Verzer-

rungen.

Datasheet Rev. 1.0 — 08/20 — data without warranty / liability
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BF 337 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
Erlaubter Arbeitsbereich 1000 — T &nﬁ
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